poLskA [OPIS PATENTOWY |169593

“mlz{[?ﬁ&ﬂ“” PATENTU TYMCZASOWEGO

Patent tymczasowy dodatkowy Int. CI2 .
do patentu ntr —

ooy # EO4G 21/02
J‘?ﬁ\- Zgloszono:24.11.77 (P. 202434) EO4B 2/86
fv’fi} 3
Pierwszenstwo: ————
CZYIELNIA

URZAD

P A'I' EN T u wv Zgloszenie ogloszono: 09.10.78 _ - udy Poesiowego

Mg Resmsenitey Ludewt)

P H |. Opis patentowy opublikowano: 30.04.1981

Tworcy wynalazku: Bronistaw Palik, Julian Kaszczyszyn, Ryszard Kraszkiewicz

Uprawniony z patentu tymczasowego: Wyzsza Szkota Inzynierska,
Opole (Polska)

Sposéb wykonania $cian monolitycznych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b wykonania $cian monolitycznych.

W dotychczasowym stanie techniki stosowanie technologii monolitycznej przy wznoszeniu $cian, doty-
czyto przede wszystkim materiatéw na bazie cementu. Materialy te nie stwarzaly specjalnych probleméw
w zakresie koniecznosci odprowadzenia nadmiaru wody zarobowej i osuszenia wykonanej z nich sciany.

W celu przyspieszenia technologicznego procesu dojrzewania stosowano znane powszechnie metody
obrébki termiczne, polegajace na zadziataniu czynnikiem grzejnym, najcz¢sciej w postaci goracej pary wodnej na
powierzchnie dojrzewajacej §ciany monolityczne;j. :

Celem wynalazku jest przyspieszenie technologicznego procesu dojrzewania $cian monolitycznych.

Istota wynalazku polega na tym, ze do deskowania wprowadzamy wezownice perforowana o nieznacznym
nachyleniu, a po wypetnieniu deskowania mieszanka wiazaca, zwlaszcza na bazie gipsu, przepuszczamy przez
weZzownice cieple powietrze. Wskutek zastosowania wezownicy perforowanej, odprowadzamy nadmiar wody
zarobowej z mieszanki wiazacej. Po odprowadzeniu jak i w trakcie odprowadzania wody, przepuszczamy ciepte
powietrze przez weZownicg co znacznie przyspiesza proces dojrzewania Sciany monolitycznej. Do ustawionego
deskowania wprowadzamy wezownice z gietkiej rury perforowanej najkorzystniej z polichlorku winylu, stoso-
wang przy odwadnianiu gruntéw. WeZownica przymocowana jest do sciggéw dystansowych deskowania, a uto-
Zona najkorzystniej w osi deskowania. Nieznaczne nachylenie wezownicy powoduje sptyw nadmiaru wody za-
robowej. Po wtoZeniu mieszanki wiaZzacej na bazie gipsu, przepuszczamy przez wezownice ciepte powietrze
o temperaturze od 40 do 60°C z agregatu grzewczego. Proces osuszania trwa okoto 30 minut. Po tym okresie
mozna przystapi¢ do rozdeskowania konstrukcji.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposéb wykonania scian monolitycznych polegajacy na wypetnieniu deskowania mieszanks wiazaca,
Zznamienny tym, Ze do deskowania wprowadzamy wezownice perforowang o nieznacznym nachyleniu,
apo wypetmemu deskowania mieszanka w1qzch przepuszczamy przez wezownicg ciepfe powietrze o tempera-
turze do 60°C.

2. Sposéb wedtug zastrz. I, znamienny tym, zc micszanka wiaZaca jest na bazic gipsu.
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